SIMULARE CUAJUTORUL CALCULATORULUI 4

CARACTERISTICA STATICA DE IESIRE A TRANZISTORULUI
» OBIECTIVE:

o Trasarea caracteristicii statice de iesire in functie de valorile masurate
in circuitul simulat;
o Analiza comportamentului tranzistorului bipolar pe baza caracteristicii
statice de iesire.
» RESURSE:
o Calculator,;
o Program de simulare scheme electronice.

> DESFASURAREA LUCRARII:

1. Se realizeaza cu simulatorul schema din figura 5.20;

I S2

Rc 2 9.1V
' e—
3300
Rb
L - [
3.3kQ T
P-

100K BC546BP
15 %

O =
2|

Figura 5.20 Schema pentru determinarea caracteristicii statice de iesire a TB
2. Se regleaza sursa Sl la valoarea de 9 V, valoare care se mentine constanta;
3. Se regleaza potentiometrul P astfel incat curentul Iz = 20 pA;
4. Se regleaza sursa S2 (si daca este cazul si potentiometrul P) astfel incat sa se
stabileasca valorile Ucg indicate in tabelul 5.1;
5. Se regleaza potentiometrul P astfel incat curentul Iz = 40 pA;
6. Se regleaza sursa S2 (si daca este cazul si potentiometrul P) astfel incat sa se
stabileasca valorile Uce indicate in tabelul 5.1;
7. Se regleaza potentiometrul P astfel incat curentul Iz = 60 PA;

8. Se regleaza sursa S2 (si daca este cazul si potentiometrul P) astfel incat sa se

stabileasca valorile Ucg indicate in tabelul 5.1; TABELUL 5.1
ls[MA] | Uce[V] 0 0,1 0,3 0,5 1 3 5
20 | I[mA]
40 | Ic[mA]
60 | Ic[mA]
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9. Punctele de coordonate Ic si Uce se reprezinta in sistemul de axe de coordonate

din figura 5.21;
10. Se unesc punctele reprezentate pentru fiecare valoare a curentului de baza Ig

obtindndu-se caracteristicile statice de iesire a tranzistorului bipolar Ic = f(Ucg) | Is=ct
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Figura 5.21 Graficul caracteristicilor statice de iesire a tranzistorului bipolar

RECOMAND REALIZAREA ACESTEI LUCRARI PRACTIC $I COMPARAREA
REZULTATELOR OBTINUTE PE SIMULATOR CU CELE OBTINUTE PRACTIC.
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